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EDITAL PARA A SELECAO DE BOLSISTA E FORMACAO DE CADASTRO RESERVA
PARA O PROGRAMA DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec)

IFSP CAMPUS CATANDUVA

N° 012/2025

A FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO - FAI-UFSCar, entidade de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob 0 n®66.991.647/0001-30 e na Inscri¢do Estadual n® 637.148.460.118,
com sede no campus da Universidade Federal de S&o Carlos — UFSCar, area norte, Rodovia
Washington Luis, km 235, defronte a rotatoria de interseccdo entre as ruas dos Bem-Te-Vis e dos
Caracaras, s/n°, na cidade de Sdo Carlos-SP, neste ato representada por seu Coordenador de Gestao
de Pessoas, Sr. Alagui Marques Pereira, devidamente autorizado por meio do “Ato de Delegacio de
Competéncia da FAI*UFSCar”, expedido em 13 de setembro de 2023 pelo Diretor Executivo da
FAI-UFSCar, Prof. Dr. Targino de Aratjo Filho, este legitimado conforme designacgéo constante na
592 (quingquagésima nona) Ata da Reunido Ordinaria do Conselho Deliberativo da Fundacdo, na
qualidade de Fundacéo de Apoio ao Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sdo
Paulo — IFSP, nos termos da Portaria Conjunta MEC/MCTIC n° 259, de 27 de novembro de 2024 e
conforme o Acordo de Cooperacdo Institucional n® 16/2021, visando dar publicidade aos seus atos e
contratacdes, assegurando igualdade de condicdes a todos 0s interessados, torna publica a abertura
do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para selecédo de bolsistas e formacdo de cadastro
reserva para atuacdo nos projetos elencados no Anexo I, conforme os termos a seguir e
CONSIDERANDO que:

1) O Programa de Apoio a Ciéncia e Tecnologia do IFSP (PACTec) foi aprovado no Conselho de
Pesquisa, Inovacdo e Pds-Graduagdo como um programa que permite a captacao externa de recursos

para pagamento de bolsas a estudantes em projetos de Iniciacdo Cientifica e Tecnoldgica;
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I1) O PACTec é gerenciado pela Fundagdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e

Tecnoldgico (FALLUFSCar), devidamente autorizada como Fundagdo de Apoio ao IFSP;

I11) As bolsas serdo pagas pela FAL.LUFSCar, conforme houver captagéo de recursos externos para

execucdo de cada subprojeto;

IV) Este edital tem como Fonte Financiadora das bolsas a Secretaria de Ciéncia e Tecnologia do
Estado de S&o Paulo, com recursos oriundos de Emendas de Deputados Estaduais, e que estas estéo
indicadas no Anexo I. A Fonte Financiadora poderéa solicitar relatérios e prestacfes de contas ao longo

do projeto, que deverdo ser prontamente atendidas pelo bolsista;

V) Que 0 PACTec contempla projetos previamente submetidos e aprovados no ambito dos Editais do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciacdo Cientifica (PIBIFSP) dos campi do IFSP, bem como
em Editais de Cadastro de Reserva de Projetos publicados pelos proprios campi ou pela Reitoria do
IFSP.

1. DO OBJETIVO

1.1. O objetivo deste Edital é selecionar bolsista e formagao de cadastro de reserva discentes
regularmente matriculados IFSP campus Catanduva, que tenham, preferencialmente, a data de
conclusdo do curso posterior a junho de 2026, com disponibilidade para dedicar-se as atividades de
pesquisa, com possibilidade de atuacdo presencial nas dependéncias do campus conforme definicéo
do coordenador do projeto.

1.2. Este edital é voltado, especificamente, para discentes regularmente matriculados em
curso de nivel médio/técnico ou de graduagéo.

1.3. Este edital poderéa ser revogado a qualquer tempo, no todo ou em parte, sem que iSSO

implique em direito a indenizacéo ou reclamacéo de qualquer parte.
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1.4. Em um prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da publicacdo deste Edital, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos e impugnacéo do presente documento. Decorrido este prazo,

decaira do direito de fazé-lo.

2. DA VAGA
2.1. Para cada projeto, serd selecionada a quantidade de bolsistas indicados no Anexo | do
Edital, com formacéo de cadastro de reserva seguindo a lista de classificacao.

2.2. No momento da inscri¢do, o estudante deverd indicar o projeto para o qual estd se

candidatando, ndo podendo se candidatar em mais de um projeto no mesmo edital.

2.3. Cada vaga listada no Anexo | possui a sua quantidade de bolsistas, pré-requisitos e
competéncias desejadas pelo coordenador do projeto, devendo o candidato se atentar aos pré-

requisitos.

2.4. Todas as atividades do bolsista serdo orientadas e supervisionadas pelo Coordenador do
Projeto, e ambos responderdo a Coordenacédo de Pesquisa e Inovacdo (CPI) do campus, a Comissao
Gestora do PACTec e a FAI*UFSCar, para fins de acompanhamento, gestdo e fiscalizagdo do

cumprimento das atividades e obrigacdes relacionadas a bolsa.

2.5. Havendo necessidade de troca do bolsista, € recomendado que o coordenador do projeto
comunique a CPIl do campus com antecedéncia minima de 2 meses, para que haja tempo habil para

lancamento de novo edital especifico de sele¢do de bolsista para o projeto, caso seja necessario.

3. DAS ATRIBUICOES DO BOLSISTA

3.1. Serdo atribui¢des do bolsista, quando no exercicio da atividade, com a supervisao do

coordenador do projeto:

FUNDACAOQ DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Rod, Washington Luis, km 235 ¢« C.P. 147 « CEP: 13565-905 » S3o Carlos - SP » Brasil

Telefone: (16)3351-9000 » Fax: (16)3351-9008 » E-mail: fai@fai.ufscar.br * Site: www.fai.ufscar.br



e Estar ciente e de acordo com as diretrizes e normativas do PIBIFSP e do edital que aprovou o
projeto ao qual esta se candidatando;

e Formalizar o aceite da bolsa por meio da assinatura da Proposta de Bolsa no sistema da
FAI.UFSCar;

e Cumprir o plano de trabalho e as determinac6es do coordenador do projeto para realizacao da
pesquisa, 0s prazos para entrega do relatdrio parcial e final definidos pela Comissdo Gestora
do PACTec, bem como outras demandas apresentadas pela Fonte Financiadora da Bolsa;

e Elaborar e submeter os Relatdrios Parcial e Final do projeto a aprovacdo do coordenador do
projeto, além de garantir a entrega dos documentos necessarios no prazo estipulado no projeto.
O atraso na entrega dos relatorios podera acarretar a interrupcdo do pagamento da bolsa até a
efetiva entrega e aprovacdo do relatorio;

e Nao acumular a bolsa paga pela Fonte Financiadora com quaisquer outras fomentadas com
recursos préprios do IFSP, por outras agéncias de fomento a pesquisa (Capes, CNPq,
Fundacdo de Amparo a Pesquisa, Finep, dentre outras) ou por Fundagdes de Apoio, exceto as
provenientes da Politica de Assisténcia Estudantil (PAE) do IFSP;

e Solicitar ao coordenador do projeto a substituicdo ou o cancelamento da bolsa em caso de
afastamento das atividades no IFSP, sem justificativa, por mais de 5 dias Uteis;

e Comunicar a Coordenacéo de Pesquisa e Inovacdo do campus qualquer atraso no pagamento

da bolsa.

3.2. No ambito dos projetos o bolsista desempenhara as seguintes funcdes:
a) Pesquisa e revisdo bibliogréafica;
b) Coleta e analise de dados ou desenvolvimento tecnoldgico;
c) Elaboracéo de relatorios;

d) Participacdo em reunides e eventos.

4. DO PROCESSO SELETIVO
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4.1. O processo de selecdo dar-se-4 em duas fases, sendo a primeira fase a homologacéo das
inscrigdes, em carater eliminatorio, e a segunda fase, anélise do perfil do candidato conforme os
critérios apresentados no item 4.3. do edital, em caréater eliminatério e classificatorio.

4.1.1. Somente serdo homologados os candidatos que atendam aos pré-requisitos do Edital ou
da vaga pleiteada, conforme Anexo | do edital.

4.1.2. Caso seja verificado na segunda fase o ndo atendimento aos pré-requisitos previstos no
Edital, o candidato ndo tera atribuicdo de nota com a justificativa de ndo atendimento aos pré-
requisitos.

4.2. A andlise das inscricbes e selecdo dos interessados sera de responsabilidade da
Coordenacdo de Pesquisa e Inovacao do campus e do coordenador do projeto, respeitando os critérios
do presente edital, sob supervisao da FAI*UFSCar, que acompanhara e homologara os resultados

das etapas para garantir a lisura do processo e conformidade com os requisitos legais.

4.3. Serao avaliados os seguintes critérios de analise e julgamento:

CRITERIO NOTA

1 Ja ter atuado em pesquisa com as mesmas caracteristicas até 5 pontos, com
possibilidade de atribuicédo
de valores decimais.

2 Atendimento as competéncias desejaveis do Anexo | até 5 pontos, com
possibilidade de atribuicédo
de valores decimais.

4.3.1 A pontuacdo dos critérios 1 e 2 serd realizada pelo coordenador do projeto e pelo CPI do
campus, sob supervisdo da FAI*UFSCar e serd baseada na analise do Anexo Il, preenchido e entregue
pelo candidato no momento da inscri¢do, com o objetivo verificar a experiéncia e as competéncias do

candidato para o desempenho da fungéo.
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4.4. A nota final corresponde a soma das notas dos critérios 1 e 2, sendo que seréo

desclassificados os candidatos que obtiverem nota zero na nota final.

4.5. Em caso de empate, a ordem de classificagcdo deve considerar a maior nota recebida no
critério 1; em permanecendo o empate, a maior nota no critério 2. Em permanecendo o empate em

todos os critérios, devera ser escolhido o candidato que possua a maior idade.

5. DA INSCRICAO

5.1. A inscri¢do dos candidatos dar-se-a exclusivamente por meio do formulario eletrénico

disponivel abaixo, impreterivelmente no prazo previsto no item 8. CRONOGRAMA deste edital.

Link para o formulario: https://forms.gle/Ci3yjJbyEVZER03a7

5.1.1. No formulério de inscricdo deverdo ser anexados, em formato PDF, os seguintes

documentos:

a) Copiado RG e do CPF ou CNH, frente e verso;
b) Atestado de matricula do SUAP - Orientacdo de como obter o atestado em
https://bit.ly/3GUQCMm;

c) Curriculo Lattes atualizado no ano corrente;

d) Anexo Il (disponivel em https://bit.ly/4kmDcai) preenchido;

e) Anexo IV - Termo de Anuéncia do Responsavel (disponivel em

https://bit.ly/3SJDjRI), apenas caso o candidato seja menor de idade.

5.1.2. A auséncia da autorizagdo prevista no item 5.1.1.e., no caso de candidato menor de

idade, impossibilita a convocagdo do candidato, ainda que aprovado.

5.1.3. Cada candidato podera se candidatar a apenas um projeto, que devera ser indicado no

formulario eletrénico. Os projetos, pré-requisitos e competéncias estéo listados no Anexo I.
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5.2. O horario limite para envio das inscri¢fes sera até as 23h59 (vinte trés horas e cinquenta
e nove minutos) horario de Brasilia, na data fixada no CRONOGRAMA, ndo sendo aceitas inscri¢cbes
enviadas ap6s a data e horério limite.

5.3. A FALLUFSCar nédo se responsabilizara pelas inscri¢cdes ndo recebidas por problemas

técnicos.

5.4. E vedada a participacio de conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral,
por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, do coordenador do projeto, assim como de
servidor da UFSCar, IFSP, EMBRAPA, EBSERH, que atue na direcdo das respectivas entidades e
ocupantes de cargos de direcdo superior da UFSCar, IFSP, EMBRAPA e EBSERH.

5.5. Apenas para 0s projetos que ndo tiverem nenhum candidato homologado na primeira fase,
seréd permitida a inscrigdo, pelo mesmo formulério indicado na clausula 5.1., para a segunda chamada
conforme previsto no item 8. CRONOGRAMA.

6. DO RECURSO

6.1. Apos a publicacéo e divulgagdo do resultado preliminar de cada fase, os interessados
poderdo interpor recurso a FAI.LUFSCAR, de acordo com cronograma do edital, por meio do email:

pactec@fai.ufscar.br.

6.1.1. Obrigatoriamente deve ser preenchido e enviado o Anexo Ill (Formulario de Recurso),

disponivel em https://bit.ly/3Zk7an6. N&o serdo aceitas informagdes adicionais no recurso, devendo

o0 candidato se ater a defesa da candidatura apresentada. Para andlise do recurso, sera considerado

apenas o Anexo IlI.

6.2 A andlise da interposicdo de cada recurso sera realizada pela Coordenadoria de Pesquisa

e Inovagdo do campus juntamente com o coordenador do projeto em que o estudante se candidatou,
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com a participa¢ao da FAI*UFSCar, que atuara na avalia¢ao da legalidade e adequacao procedimental

das decisdes recursais.

6.3. O resultado da andlise dos recursos sera publicado conforme o item 8. CRONOGRAMA.

7. DA BOLSA

7.1. A convocacao do(s) bolsista(s) ocorrerd apds a publicacdo do resultado e seguira a ordem
de classificacdo e quantidade de vagas de cada projeto, conforme Anexo I.

7.2. A aprovacdo neste edital ndo garante a concesséo da bolsa. A concesséo das bolsas esta
condicionada a captacao de recursos externos por meio do PACTec, ndo sendo utilizados recursos
orcamentarios do IFSP e da FAI.UFSCar para pagamento das bolsas, com exce¢do dos casos em que

houver necessidade de contrapartida nos projetos.

7.2.1. Caso seja contemplado, o candidato receberd uma comunicacdo da Pro-Reitoria de
Pesquisa e POs-Graduacdo do IFSP para preenchimento do sistema da FAI.UFSCar e aceite da bolsa

por meio da assinatura da Proposta de Bolsa no proprio sistema.
7.3. As bolsas terdo vigéncia por 10 (dez) meses, sem possibilidade de prorrogacéo.

7.4. O valor mensal das bolsas serd de R$ 700,00 (setecentos reais), com dedicacéo de 20

horas semanais, sem prejuizo de suas atividades académicas.

8. CRONOGRAMA

8.1. Cronograma regular do Edital

ETAPA DATA
Publicacgéo do edital 23/05/2025
Periodo de Inscri¢bes até 29/05/2025
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Primeira fase: Homologacao das Inscri¢fes

Periodo de analise das inscrices 29/05/2025 a 05/06/2025
Publicacdo da lista de homologados até 10/06/2025

Primeira fase: Prazo para recursos até 11/06/2025
Publicacéo do resultado dos recursos até 17/06/2025

Segunda fase: Analise do Perfil dos Candidatos

Anélise do Perfil do Candidato 17/06/2025 a 27/06/2025
Publicacdo do resultado preliminar até 01/07/2025
Segunda fase: Prazo para recursos até 02/07/2025

Publicacdo do resultado até 08/07/2025

8.2. Cronograma da segunda chamada para projetos sem candidatos homologados

ETAPA DATA

Publicacgéo da lista de projetos em segunda até 10/06/2025
chamada para bolsistas

Periodo de Inscrigdes 10/06/2025 a 12/06/2025
Publicacédo da I;t: rT(ilaedt;())moIogados (2a até 18/06/2025
Primeira fase: Homologacéao das InscricGes para segunda chamada
Prazo para recursos da segunda chamada até 23/06/2025
Publicacdo do resultado dos recursos até 26/06/2025

Demais etapas seguem o Cronograma Regular

9. DISPOSICOES FINAIS

9.1. A relacdo final dos candidatos classificados sera publicada através do site

www.fai.ufscar.br.
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9.2. O bolsista deverd manter, durante a vigéncia, todas as condi¢Ges de qualificacéo,
habilitacdo e idoneidade necessarias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados

0s seus dados cadastrais.

9.3. A condicdo de bolsista ndo gera relacdo celetista entre as Partes, nem configura a
concessao de cargo ou emprego publico, ndo sendo esta acompanhada de nenhum tipo de beneficio

adicional.

9.6. Os casos omissos serdo analisados e deliberados pela Comisséo Gestora do PACTec, com
a participagdo da FAI*UFSCar, na qualidade de proponente e responsavel institucional pela execugao

do processo seletivo.

Séao Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Alagui Marques Pereira
Coordenador Gestao de Pessoas FAI*UFSCar
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ANEXO | - RELACAO DE PROJETOS

Conforme clausula 1.1, o candidato precisa, preferencialmente, ter periodo de concluséo do

curso posterior a junho de 2026.

Quantidad
e de Competéncias
Emenda Titulo do projeto bolsistas  [Orientador |Pré-Requisitos Desejaveis
Estar cursando
regularmente: o
curso de Engenharia
de Controle e
Automacéo.
2025.014.6771
8 Programar em
Desenvolvimento e linguagem C++.
Analise de um
Sistema de J& ter cursado e/ou
Concentragdo Solar Pablo ter conhecimentos
com Rastreamento e Sampaio relativos as Familiaridade com
Interface Eletronica Gomes disciplinas de banco de dados,
para Monitoramento Natividade |eletrbnica e sistemas|microcontroladores e
de Dados 1 microcontrolados.  |raspberry pi.
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Desenvolvimento de
Sistema de

Estar cursando
regularmente: o
curso de Engenharia
de Controle e
Automacéo.

Programar em
linguagem C++.

Ja ter cursado e/ou

Monitoramento e Pablo ter conhecimentos
Controle de Poténcia Sampaio relativos as Familiaridade com
com Raspberry Pi Gomes disciplinas de banco de dados,
para Aplicacoes Natividade |eletrénica e sistemas|microcontroladores e
Didaticas microcontrolados.  |raspberry pi.
Estar cursando
regularmente: o Experiéncia pratica em
curso de ensino basico
Licenciatura em (monitorias ou
Quimica. estagios).
Possuir previsdo de |Ja ter cursado
colagdo de grau apos|disciplinas relativas a
05/2026. pratica pedagdgica.
Habilidade de leitura
critica, escrita
académica e analise de
artigos cientificos.
O uso da animacéo Possuir bom
“O Show da Luna” deserAnp?nho
como instrumento de academico.
ensino do método Gabriela
cientifico no Ensino Salvador de
Fundamental | Amo
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Desenvolvimento de
um Sistema PIMS
com ESP32 e Python
para Monitoramento e
Otimizacdo de
Indicadores de
Producéo na Industria
4.0

=

Jair de Martin
Junior

Estar cursando
preferencialmente:
Engenharia de
Controle e
Automacéo.

Conhecimento em
linguagem de
programagéo
Python.

Ja ter cursado a
disciplina de
Sistemas Flexiveis
de Manufatura.

J4 ter realizado
Iniciagdo Cientifica.

Publicagdes em
congressos.

Ter publicado
trabalhos na area de
Sistemas PIMS.

Habilidades em
programacéo Python.

Conhecimentos
avancados em
Sistemas PIMS.

Habilidade em
programacéo na
plataforma ESP32.

Desenvolvimento de
um programa
computacional para
analise da qualidade
do ar em pavilhdes
sob ventilagdo natural

Paulo Cesar
Mioralli

Estar cursando
preferencialmente:
Engenharia de
Controle e
Automacéo.

Conhecimentos em
linguagem de
programacédo e
conhecimentos
relativos a area de
térmica de fluidos.

Habilidades em
programagéo.

Conhecimentos em
mecanica dos fluidos,
termodindmica e
transferéncia de calor.

Habilidades de
comunicacdo e
argumentacéo.
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Andlise comparativa
entre valores de fator
de atrito obtidos por

equacdes explicitas e

Estar cursando
preferencialmente:
Engenharia de
Controle e
Automacéo.

Conhecimentos em
linguagem de
programagéo,
analise de dados e

Habilidades em
programagéo.

Conhecimentos em
mecanica dos fluidos.

Capacidade para
analise matematica
envolvendo variagdo
de dados.

pela equacao Paulo Cesar |conhecimentos Habilidades de
implicita de Mioralli relativos a &rea de  |comunicagdo e
Colebrook-White térmica de fluidos. |argumentagao.
Estar cursando Conhecimentos
regularmente: o basicos em técnicas de
curso de laboratorio de quimica.
Licenciatura em
Quimica ou Técnico |Possuir bom
em Quimica desempenho
Integrado ao Ensino |académico.
Médio.
Producéo de biodiesel
por transesterificacdo Leandro
direta utilizando Junqueira Previsdo de colagéo
residuos sélidos de Benedini de grau ap6s

café

05/2026.
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Ter conhecimento na
area automotiva.
Estar cursando
regularmente: Dominio de
Engenharia de ferramentas e
Controle e processos de
Automagao. fabricacéo.
Experiéncia prévia |Possuir bom
em modelagem de |desempenho
projetos académico.
Aldo Marcel [tridimensionais no
Anélise estrutural de Yoshida software Inventor. |Habilidade de trabalho
um veiculo off-road 1{Rigatti em grupo.
Ter concluido curso
técnico integrado ao
ensino médio na
area do projeto.
Ter concluido
Iniciagdo cientifica
com bolsa de
fomento na éarea do
projeto.
Estar cursando
Desenvolvimento de regularmente: Experiéncia em
um Robd Hexapode Marcos Engenharia de projetos de sistemas
com controle via Rodrigues Controle e microcontrolados e
radiofrequéncia 1|Costa Automagao. embarcados.
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Otimizacéo e Teste de
Bancada do Sistema

Estar cursando
regularmente:
Técnicos de
Mecanica ou

Ter conhecimento na
area automotiva.

Conhecimento em
desenho técnico

mecanico.

Dominio de

de Freio Hidraulico Aldo Marcel [Mecatrénica ferramentas e
para Veiculo Off- Yoshida integrado ao ensino |processos de
Road 1|Rigatti médio. fabricacao.
Estar cursando Conhecimento bésico e
regularmente: o experiéncia pratica em
curso Técnico em  |técnicas de laboratério
Quimica Integrado |de quimica.
ao Ensino Médio.
Possuir bom
desempenho
académico.
Disponibilidade para
realizacdo de ensaios
de laboratorio de
Desenvolvimento de segunda a sexta-feira.
gloss labial a base de
Aloe vera: estudos Gabriela
iniciais de formulacéo Salvador de
e estabilidade 1|Amo
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Ter aptidao pela
disciplina de Fisica e
Estar cursando: 1°  |por Programacéo de
ou 2° ano do Curso |Computadores.
Técnico em Redes

de Computador Facilidade com
integrado ao ensino |softwares editores de
médio. texto e tratamento de
Desenvolvimento de dados.
software gestor de Pedro Conhecimento em
Banco de Questdes Ernesto linguagem de Possuir bom
Digital para Fisica e Schiavinatti |programacao Python [desempenho
integrador ao Moodle 1|Tavares ou C++ouR. académico.

Preferencialmente

Investigacao in silico estudante ser do

de compostos primeiro ano, que
triaz6licos como Estar cursando goste e/ou tenha
inibidores da Osmair Vital [regularmente: conhecimentos basicos
metiltransferase VP39 de Oliveira |Licenciatura em e manipulacdo de

do virus Monkeypox 1 Quimica. software.
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Desenvolvimento de
Filme Bioplastico

=

Joanita
Nakamura
Granato

Estar cursando
regularmente:
Técnico em
Quimica Integrado
ao Ensino Médio.

Possuir capacidade de
planejar, executar e
relatar experimentos de
forma organizada e
segura.

Estar cursando ou ter
cursado a disciplina
Quimica Geral
Experimental.

Ter no minimo duas
tardes disponiveis para
0 projeto.

Possuir bom
desempenho
académico.
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Obtengéo de
Materiais Funcionais
a partir de Celulose
Microbiana:
Aplicagdes
Tecnoldgicas e
Inovadoras

Rodrigo
Garcia da
Silva

-Estar cursando: 2°
ano do Curso
Técnico em
Quimica Integrado
ao Ensino Médio
(término previsto
em 2026).

Apresentar Indice de
Rendimento
Académico (IRA)
elevado (igual ou
superior a 8,5).

Ter ao menos 2
periodos vespertinos
disponiveis para o
desenvolvimento
das atividades
experimentais
previstas.

Habilidades e
competéncias no
contexto experimental.

Nocdes intermedidrias
de metodologia
cientifica e conducéo
experimental.

Facilidade com
softwares editores de
texto e de tratamento
de dados.
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Obtencéo de
Materiais Funcionais
a partir de Celulose
Microbiana:
Aplicagdes
Tecnologicas e
Inovadoras

Rodrigo
Garcia da
Silva

-Estar cursando: 2°
ano do Curso
Técnico em
Quimica Integrado
ao Ensino Médio
(término previsto
em 2026).

Apresentar indice de
Rendimento
Académico (IRA)
elevado (igual ou
superior a 8,5).

Ter ao menos 2
periodos vespertinos
disponiveis para o
desenvolvimento
das atividades
experimentais
previstas.

Habilidades e
competéncias no
contexto experimental.

Nogdes intermediarias
de metodologia
cientifica e condugéo
experimental.

Facilidade com
softwares editores de
texto e de tratamento
de dados.
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ANEXO Il - EXPERIENCIA DO CANDIDATO
(no méximo 2 paginas)
Nome do estudante:
Prontuario:
Link do curriculo Lattes:

Titulo do projeto (conforme Anexo I):

1) Experiéncia atuando em pesquisa com as mesmas caracteristicas da vaga pleiteada:

2) Para cada um dos pré-requisitos (Anexo I) da vaga, explique porque vocé atende aos pré-

requisitos:

3) Liste porque vocé cumpre os Requisitos Desejaveis (Anexo I) da vaga pleiteada:
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ANEXO Ill - FORMULARIO DE RECURSO

Nome do Candidato

Campus

N° do Edital

Titulo do projeto ao qual se
candidatou

Fundamentacéo para o Recurso
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ANEXO IV - TERMO DE ANUENCIA DO RESPONSAVEL

Eu, [NOME DO RESPONSAVEL], portador(a) da carteira de identidade namero
[XXXXX.XXX], expedida por [ORGAO EMISSOR], CPF [XXXXXX.XXX-XX], residente &
[ENDERECO COMPLETOQ], na cidade de [NOME DA CIDADE], UF SP, declaro, para os fins legais,
que conheco as normas do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO
CIENTIFICA DO IFSP (PIBIFSP), assim como, 0 EDITAL N°. XX/2025 — EDITAL PUBLICO
PARA A SELEQAO DE BOLSISTA E FORMAQAO DE CADASTRO RESERVA PARA O
PROGRAMA DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA (PACTec) - IFSP CAMPUS [XXXXX], e
que autorizo a participacdo de [NOME DO ALUNO OU ALUNA], CPF [XXX.XXX.XXX-XX],
estudante do curso [NOME DO CURSO] [ANO/PERIODO] do(a) Instituto Federal de Educagio,

Ciéncia e Tecnologia de Séo Paulo.

Esta autorizacdo tem validade para que o menor indicado participe do processo de selecdo e
caso seja selecionado e contemplado, enquanto durar a vigéncia da bolsa, portanto, devera permanecer

junto aos documentos do menor, devidamente assinados.

Esta autorizacdo ndo dispensa a solicitacdo de autorizacdo do responsavel em casos de

deslocamento.

Cidade, DD de MM de 2025

Assinatura do responsavel

Telefone do responsavel para contato:

*A assinatura pode ser no formato eletrénico



		2025-05-22T07:53:15-0300
	14540039873
	Alagui Marques Pereira




